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(57)摘要

本发明公开了一种异构烷烃中含氧化合物

的脱除方法，属于受加工领域，该方法包括以下

步骤：将含有至少一种含氧化合物的异构烷烃在

温度50～150℃，压力0.2～2MPa，质量空速1.0～

5.0h‑1的条件下与吸附剂接触脱除含氧化合物，

脱除后异构烷烃中含氧化合物的质量浓度小于

1ppm。本发明通过调节吸附的参数，提高异构烷

烃中含氧化合物的脱除效果。
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1.一种异构烷烃中含氧化合物的脱除方法，其特征在于，将含有至少一种含氧化合物

的异构烷烃在温度50～150℃，压力0.2～2MPa，质量空速1.0～5.0h‑1的条件下与吸附剂接

触脱除含氧化合物，脱除后异构烷烃中含氧化合物的质量浓度小于1ppm。

2.如权利要求1所述的脱除方法，其特征在于，所述吸附的参数为：温度为50～100℃，

压力为0.2～1MPa，质量空速为1.0～3.0h‑1。

3.如权利要求1所述的脱除方法，其特征在于，所述含氧化合物的总量在异构烷烃中的

含量至少为2000ppm。

4.如权利要求1所述的脱除方法，其特征在于，所述异构烷烃为C8、C12、C16异构烷烃中

的至少一种。

5.如权利要求1或3所述的脱除方法，其特征在于，所述含氧化合物为醇类、酯类中的至

少一种。

6.如权利要求1所述的脱除方法，其特征在于，所述吸附剂为比表面积300～700m2/g的

硅胶、活性氧化铝、分子筛中的至少一种。

7.如权利要求1所述的脱除方法，其特征在于，所述吸附剂在与异构烷烃接触前经过干

燥处理。

8.如权利要求7所述的脱除方法，其特征在于，所述干燥处理的温度为120‑180℃。
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一种异构烷烃中含氧化合物的脱除方法

技术领域

[0001] 本发明涉及石油加工领域，具体涉及一种异构烷烃中含氧化合物的脱除方法。

背景技术

[0002] 国内烃类溶剂产量超过200万吨/年，主要由炼油企业生产，生产特点是品种较单

一，以大宗商品为主，其中植物抽提溶剂，橡胶溶剂，油漆溶剂占了大部分比例，而专用性产

品较少，目前国内还没有企业生产异构烷烃溶剂，所使用的异构烷烃均为进口产品。异构烷

烃用途广泛，可应用于油漆、油墨、涂料、化妆品、金属加工、化学反应溶剂、过氧化物分散剂

等多种领域，开发异构烷烃产品具有广阔的市场前景。利用异构烯烃加氢饱和，生产异构烷

烃溶剂可获得较高的经济效益。然而，加氢后的异构烷烃中含有微量氧化物，一般为醚类、

醇类和其他含氧化合物，这些氧化物导致油品存在很大的异味。因此需要对异构烷烃中含

氧化物通过吸附剂进行脱除。

[0003] 现有技术中脱除含氧化合物的方法主要包括：精馏法：通过精馏塔脱除含氧化合

物，该方案物料循环量大、能耗高、分离精度难以控制，回流比大，操作费用高。加氢法：采用

催化加氢工艺，原料中含氧化合物与氢在催化剂作用下反应生成水而将氧除去，该方案氢

耗较高，运行能耗高。吸附法：采用各类吸附剂对原料中含氧化合物进行吸附脱除。吸附法

具备深度除杂、可再生和低污染等优点，更适用于含氧化合物的脱除。目前对吸附分离工艺

的研究主要运用于吸附法脱除C4烃类中含氧化物、丙烯中脱除甲醇、费托合成油中脱除含

氧化合物的文献报道，未有针对异构烷烃中含氧化合物的脱除方法介绍。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于克服现有技术的不足，提供一种异构烷烃中含氧化合物的脱除

方法，本发明的方法可以有效脱除异构烷烃中的含氧化合物。

[0005] 为实现上述目的，本发明采取的技术方案为：提供一种异构烷烃中含氧化合物的

脱除方法，将含有至少一种含氧化合物的异构烷烃在温度50～150℃，压力0.2～2MPa，质量

空速1.0～5.0h‑1的条件下与吸附剂接触脱除含氧化合物，脱除后异构烷烃中含氧化合物的

质量浓度小于1ppm。

[0006] 本发明在较低的吸附温度下，调节吸附的压力以及异构烷烃的质量空速，提高异

构烷烃中含氧化合物的脱除效果。当吸附条件的任一参数不在上述范围内时，含氧化合物

的脱除效果显著下降。

[0007] 在50～150℃范围内，随着吸附温度增加，含氧化合物在吸附剂表面吸附增强；而

温度进一步增加超过150℃，含氧化合物在吸附剂表面会发生脱附，导致脱除效果逐渐下

降。

[0008] 优选地，所述吸附的参数为：温度为50～100℃，压力为0.2～1MPa，质量空速为1.0

～3.0h‑1。在上述参数条件下，含氧化物的脱除效果更好。

[0009] 优选地，所述含氧化合物的总量在异构烷烃中的含量至少为2000ppm。
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[0010] 本发明的异构烷烃中存在较高浓度的含氧化合物，例如二甲醚或甲醇，存在此类

含氧化合物可能在异构烷烃中的进一步加工中造成影响。在本发名一种事实施方案中，要

从中脱除含氧化合物的异构烷烃包含至少大于2000ppm的含氧化合物，优选大于2500ppm的

含氧化合物，基于异构烷烃的总重。

[0011] 优选地，所述异构烷烃为C8、C12、C16异构烷烃中的至少一种。

[0012] 本发明中脱除含氧化合物的异构烷烃可由任何常规来源提供。此异构烷烃包括例

如石油物流裂化形成。

[0013] 优选地，所述含氧化合物为醇类、酯类中的至少一种。

[0014] 适合在本发明方法中用作原料的醇包括低级直链和支链醇及其不饱和对应物。含

氧化合物的非限制性实例包括甲醇、乙醇、正丙醇、异丙醇、甲基乙基醚、二甲醚、二乙醚、二

异丙基醚、甲醛、碳酸二甲酯、二甲酮、乙酸及其混合物。优选甲醇、乙醇、二甲醚、二乙醚中

的至少一种，更优选甲醇和二甲醚，最优选甲醇。

[0015] 优选地，所述吸附剂为比表面积300～700m2/g的硅胶、活性氧化铝、分子筛中的至

少一种。

[0016] 硅胶、活性氧化铝、分子筛具有多孔结构，可以有效的吸附异构烷烃中的含氧化合

物。

[0017] 优选地，所述吸附剂在与异构烷烃接触前经过干燥处理。

[0018] 干燥处理可以除去干燥剂中的水，避免吸附剂中的水影响含氧化合物的脱除。

[0019] 优选地，所述干燥处理的温度为120‑180℃。

[0020] 与现有技术相比，本发明的有益效果为：本发明在较低的吸附温度下，调节吸附的

压力以及异构烷烃的质量空速，提高异构烷烃中含氧化合物的脱除效果。

具体实施方式

[0021] 为更好的说明本发明的目的、技术方案和优点，下面将结合具体实施例对本发明

作进一步的说明。

[0022] 实施例1‑15

[0023] 实施例1‑15提供了一种异构烷烃中含氧化合物的脱除方法，该方法包括以下步

骤：将吸附剂进行干燥处理，干燥后的吸附剂置于吸附柱中，500g的含有至少一种含氧化合

物的异构烷烃经过吸附柱脱除含氧化合物；实施例1‑15的干燥温度、干燥时间、吸附条件如

下表1所示，其中，实施例1‑13所用的吸附剂为硅胶，实施例14所用的吸附剂为氧化铝，实施

例15所用的吸附剂为分子筛。采用Agilent  7890气相色谱仪测定异构烷烃组成及其氧化物

含量，采用GS‑MS气质联用仪定性分析异构烷烃组成及其氧化物类型。吸附剂可以处理体积

60倍的原料。氧化物吸附含量则由吸附前后含氧化合物脱除量乘以60来计算。

[0024] 表1
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[0025]

[0026] 测试异构烷烃与吸附剂吸附前后的物质含量，如表2和表3所示。

[0027] 表2异构烷烃与吸附剂吸附前的物质含量

[0028]   C8异构烷烃 C12异构烷烃 C16异构烷烃

链烷烃含量/％ 97.70 97.50 97.31

环烷烃含量/％ 1.60 1.80 1.78

异构烷烃含量/％ 87.75 88.75 89.47

芳烃含量/％ 0.42 0.43 0.66

氧化物/％ 0.28 0.27 0.25

[0029] 表3异构烷烃与吸附剂吸附后的物质含量
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[0030]

[0031] 从表2和表3中可以看出，本发明的方法能够有效的去除异构烷烃中的含氧化合

物。

[0032] 最后所应当说明的是，以上实施例用以说明本发明的技术方案而非对本发明保护

范围的限制，尽管参照较佳实施例对本发明作了详细说明，本领域的普通技术人员应当理

解，可以对本发明的技术方案进行修改或者同等替换，而不脱离本发明技术方案的实质和

范围。
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